Opublikowano dnia 28 listopada 1959 r.

POLSKIE] RZECZYPOSPOLITE] LUDOWE] .

OPIS PATENTOWY

Nr 42092

KL 21 {1, 82/01

N. V. Philips’ Gloeilampenfabrieken

Eindhoven, Holandia

Niskocisnieniowa rieciowa lampa wyladowcza

Patent trwa od dnia 5 maja 1958 r.

Pierwszenstwo: 7 maja 1957 r. (Holandia)

Wynalazek dotyczy niskoci$nieniowej rtecio-
wej lampy wyladowcezej, w ktorej najnizsza
temperatura $cianki zewnetrznej wynosi od
30°C do 45°C, a obcigzenie $cianki przekracza
50 mW na cm? powierzchni $cianki oraz ktéra
jest wyposazona w urzgdzenie, pozwalajgce na
osiggniecie wymienionej najnizszej temperatu-
ry $cianki przy podanym wyzej obcigzeniu.

Przez okre$lenie ,,0obcigzenie $cianki” nalezy
rozumieé cailkowita moc pobierang przez lam-
pe (wyrazong w watach), podzielong przez po-
le powierzchni §cianki zawartej miedzy elek-
trodami.

Nalezy zwroécié uwage, ze ci$nienie pary rte-
ci zalezy od najnizszej temperatury $ecianki
wewnetrznej, ale ’poniewai w opisywanej lam-

,

pie temperatura §cianki wewnetrznej rézni sie
minimalnie od temperatury S$cianki zewnetrz-
nej, ze wzgledéw praktycznych mozna zastep-
czo operowaé pojeciem temperatury Scianki ze-”
wnetrznej. i

W znanych lampach tego rodzaju, wlasciwo-
§ci wymienione powyzej otrzymuje sie w ten
sposéb, ze elektrody daje sie w bardzo duzej od-
legtosci od koncéw lampy, tak ze najnizsza
temperatura $cianki powstaje poza elektroda-
mi. Wadg takiego rozwigzania sga dlugie, ciem-
ne konce lampy.

W innym fozwiazaniu stosuje sie nerkowaty
przekréj lampy. W ten spos6b wyladowania
koncentrujg sie wewngtrz tego przekroju, dzie-
ki czemu jej boezne $cianki posiadajg najniz-



 8zg temperature. Tego rodzaju lampy maja na-

stepujgce wady: wymag'aja wiekszej ilosci
szkla przy produkcji, sg trudniejsze do wypro-
dukowania i latwiej ulegaja implozji, niz lam-
py o przekroju kolowym. :

Zgodnie z wynalazklem lampa posnada co

najmniej jedng, potoiong mus;dzy elektrodami _

wypuklo$é, ktérej wymiar promieniowy prze-

kracza o 20% .promiet’l‘lampy. Wypuklosé ta

moze obejmowaé caly obwoédd lampy. Zazwy-

- czaj wystarczy jedna: kopulowata wypuklosé.

-

Dla lamp o S$rednicy okolo 4 cm, wysokosé

wypuklosci moze wynosi¢ okolo 1 cm, d jej -

§rednica zewnetrzna roéwniez okoto 1 cm.

Lampa moze by¢é wypelniona neonem, kto-

- rego -ci$nienie w temperaturze pokojowej wy-

nosi okolo 1,5 mm stupa rteci.

Ddbre rezultaty osigga sie roéwniez wypei-

‘niajgc lampe argonem pod ci$nieniem 1 mm

stupa rteci w temperaturze pokojowej. g

Dla wyja$nienia sposobu praktycznego wy-
korzystania wynalazku, opisano ponizej jedno
rozwigzanie konstrukcyjne z uwidocznieniem-
go na rysunku. . ' -

L1czba 1 oznaczona ]est cylmdryczna o-budo-
wa mskocxémemowej lampy rteciowej. Konce
obudowy sa zamkniete np. za pomoca normal-
nej konstrukcji wsporczej, oznaczonej liczbg 2,
W kt()ia wtopione sg doprowadzenia 3, zasila-
jace pradem aktywowane elektrody termicz-
ne 4.

- Wnetrze obudowy moze byé¢ pokryte sub-

_ stancja, ktora przetwarza promieniowanie po-

wstajagce w lampie na promieniowanie o wigk-
szej  dilugosci fali. Jezeli wytworzone podczas
wyladowan promieniowanie ma byé¢ uzyte bez-
posrednio, wyzej wymienionej.- warstwy nie
stosuje sie. -

W érodkowej czeSci lampy znajduje sie wy-
pukloéé 5, zawierajagca malg ilo§é, np. 15 mg
rteci. W miare potrzeby wypuklo§¢ moze mieé
ksztalt pierscienia otaczajacego obwéd lampy,
jak to uwidoczniono linig przerywang 7.

W praktycznym -rozwigzaniu, dl‘dgoéé obudo-
wy lampy wynosi okolo 120 mm, $rednica we-

._2._'.

- wnetrzna 36 mm, Srednica zewnetrzna 38 mm

i odleglo$é¢ pomiedzy elektrodg i koncem lam-
py okolo 35 mm. Wypuklo$¢ 5 wystaje ponad
obudowe okolo 10 mm, a jej ére'dn'ica wynosi
okolo 11 mm.

W lampie wykonanej przy uzyciu argonu do
wypetnienia lampy pod ci$nieniem 0,8 mm rte-

eiw temperaturze pokojowej i obcigzeniu oko-
'

o 100 watow, co uzyskano przez wilaczenie sze-
regowej impedancji, napiecie na lampie wyno-
si okolo 80 V przy pradzie 1,45 A, przy czym

- obcigzenie $cianki lampy wynosi okoto 74 m

W/em?.
puklosei wynosi 38° C.

Przy uzyciu luminofora z halogenku fosfora-
nu o temperaturze barwowej okolo 4200° C, wy-
dajno$é lampy wynosi okolo 61 lumenéw na
wat. Jest oczywiste, ze elektrody 4 dostosowa-
ne sa do wyzej podanego natezenia_pradu.

Jezeli analogiczng lampe wypeinié neonem
pod cisnieniem 1,5 mm stupa rteci w tempera-
turze pokojowej, to przy obcigzeniu okoto 100
watéw napiecie na lampie wynosi okoto 125
woltéw, - prgd wyladowania 0,9 ampera i woOw-
czas temperatura dolnej poWierz’chni wypukio-
$ci wynosi 38°C, a sprawno$¢ lampy 57 lume-

Temperatura - dolnej powierzehni wy-

néw na wat. . .

Zastrzezenia pateniowe

1. Niskoci$nieniowa rteciowa lampa wyladow-
cza, ktérej najnizsza temperatura zewne-
trznej S$cianki banki podczas pracy wynosi
od 30°C do 45°C i obcigzenie $cianki banki
przewyzsza 50 mW/cm? i ktoéra jest wypo-
sazona w urzadzenie, shuzace do osiggnigcia
omawianej najnizszej temperatury S$cianki
przy danym obcigZzeniu, znamienna tym, ze
posiada co najmniej jedng wypuklo$é na
$ciance zawierajgcg rteé, przy‘ czym wypu-
klosé ta znajduje si¢ pomiedzy elektrodami
ijej wymlar promieniowy przekracza o 20%
wielko$¢. promienia lampy. )

2. Niskociénieniowa rteciowa lampa wyl'adow-
cza wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze
wypuklo§¢é ma ksztalt pierscienia, obejmu-
jacego o‘bwéd rury lampy.'



Niskoci$nieniowa rteciowa lampa wytadow-
cza i wedlug zastrz. 1, znamienna tym, ze
wypuklo$é ma ksztatt kopuly.

Niskoci$nieniowa rteciowa lampa wyladow-
cza wedlug zastrz. 3, o srednicy zewnetrznej
ze wysokosé

okolo 4 cm, znamienna tym,

wypuklosci wynosi okolo 1 em, i jej zew-
netrzna $rednica takze okolo 1 cm.

Niskoci$nieniowa rteciowa lampa wyladow-
cza wedlug zastrz. 1—4, znamienna tym, ze
wypelniona jest neonem o ci$nieniu okolo

Bitk 1288 2.4.59 r. 100 B-5

1,5 mm stupa rteci w temperaturze pokojo-
wej.

. Niskoci$nieniowa rteciowa lampa wyladow-

cza wedtug zastrz. 1—4, znamienna tym, ze.
wypelniona jest argonem o ci$nieniu okolo
1 mm stupa rteci w temperaturze pokojo-

wej.
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